
5G BAW Filter
World’s first 5 GHz LiNbO3 BAW 
Solidly Mounted Resonator

What is 5G BAW Filter?

5G-enabled smartphones operate on up to 50 frequency 
bands. They rely on band pass filters, a passive 
component that selects the appropriate frequency  
band within the full RF spectrum. 

CEA-Leti introduces the world’s first BAW-SMR  
(Bulk Acoustic Waves-Solidly Mounted Resonator),  
a filter technology based on LiNbO3 piezoelectric 
materials that can adress 5G's high frequency bands 
such as N79 (4500-5000 MHz).

Applications

This BAW-SMR filter technology contributes 
to developing and enabling:  

• 5G smartphones
• Wifi 6 GHZ

Filtre BAW 5G
Premier résonateur au monde  
SMR LiNbO3 BAW 5 GHz

Qu'est-ce qu'un filtre BAW 5G ?

Les smartphones 5G utilisent jusqu’à 50 bandes  
de fréquences. Ils s’appuient sur des filtres passe-bande,  
un composant passif qui sélectionne la bande  
de fréquences appropriée au sein de l’ensemble  
du spectre RF. 

Le CEA-Leti présente le premier BAW-SMR  
(Bulk Acoustic Waves-Solidly Mounted Resonator)  
au monde, une technologie de filtrage basée sur  
des matériaux piézoélectriques LiNbO3 qui peut adresser 
les bandes hautes fréquences de la 5G telles que N79 
(4500-5000 MHz).

Applications

Un tel filtre BAW-SMR contribue au développement  
et à la mise en œuvre des dispositifs suivants :   

• smartphones 5G ;
• wifi 6 GHZ.
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What's new?

This new BAW-SMR filter technology is addressing for the first time filtering 
frequency bands between 4 to 6 GHz with much smaller components. 
This help achieve tighter integration as BAW-SMR are much more compact 
than traditionnal LTCC.

What’s next?

This technology has been demonstrated on 100 mm, 150 mm and 200 mm 
wafers using standard semiconductor equipment and processing. 

CEA-Leti has also demonstrated that LiNbO3 materials can be processed  
in a CMOS cleanroom facility without cross contaminating other wafers.

150 mm mass production has started and 200 mm is expected by 2024.

Interested  
in this technology?

Contact:
Martin Gallezot
martin.gallezot@cea.fr
+33 438 785 105

RF Measures
BVD model

Frequencies (GHz)

� RF measurements and BVD model of the admission of a resonator

Resonance

Anti-resonance

RF port

Mass

Upper Electrode

Sub Electrod

Nouveauté

Cette nouvelle technologie de filtre BAW-SMR s'adresse pour la première  
fois au filtrage des bandes de fréquences comprises entre 4 et 6 GHz  
avec des composants beaucoup plus petits. Cela permet d'obtenir  
une intégration plus étroite car les BAW-SMR sont beaucoup plus  
compacts que les LTCC traditionnels.

Prochaines étapes

Cette technologie a été démontrée sur des tranches de 100 mm,  
150 mm et 200 mm en utilisant un équipement et un traitement  
semi-conducteurs standard.

Le CEA-Leti a également démontré que les matériaux LiNbO3 pouvaient  
être utilisées en salle blanche CMOS sans contaminer les autres wafers.

La production en série de 150 mm a commencé et celle des 200 mm  
est attendue d'ici 2024.

Cette technologie 
vous intéresse ?

Contact :
Martin Gallezot
martin.gallezot@cea.fr
04 38 78 51 05
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